2012-2014-ci illar iiciin Fizika Problemlori ETI-nin Yarimkeciricilar fizikas1 s6basinin elmi-tadqiqat islorinin
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Problem: Elektronika {igiin 2006 2016
perspektivli olan material vo
strukturlarin alinmasi va todqiqi.
Mévzu: - Mikroelektronikanin |y 16 25 | 01.01.2012 | 31.12.2014
moqgsadlori  iiclin  yarimkegirici | 29.19.31.
material Vo strukturlarin 47.09.29.
texnologiyasinin islonmosi, optik
vo elektrik xassolorinin todqiqi
Is 1. p-Si  monokristallik 01.01.2012 | 31.12.2014
16vhalarinde lyuminessensiya
qabiliyyotli mikromosamali Si
toboagolorinin eletrokimyovi

asilama metodu ilo alinma




texnologiyasinin  iglonmosi  vo
onlarin slialanma spektrlorinin
tadqiqi..

1 morhsls. Nanomosamoli Si
tobogolorinin yiiksok omlu p-tip
silisium 16vhalarinds
oksidlogdiricinin caticmazligi
rejiminds kimyovi  asilama
metodu ilo alinma
texnologiyasinin islonmosi  vo
onlarin fotolyuminessensiya
spektrlorinin tadqiqi

2 morhald.  Elektrokimyovi
astlama tsulu ilo alinmis p-tip
nanomasamali silisium
tobagpolorinin elektrofiziki
xassolorinin todqiqi.

3 marhals. Kimyovi agilama
isulu ilo alinmis p-tip
nanomosamali silisium
toboagolarinin elektrofiziki

xassalorinin todqiqi.

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Is2. Giinos batareyalarinin baza

elementi olan Zn,(Cdi.,Sy)Sei.y

01.01.2012

31.12.2014




nazik tobogolorinin kimyovi vo
elektrokimyovi ¢okdiirmo {isulu
ilo alinmasi, onlarin elektrik,
fotoelektrik vo optik xassolorinin

todqiqi.

1 marhald. Zn«CdsSi.,Se, nazik
tobagolorinin miixtalif
mohlullarda, mikroemulsiyali
sistemlordo kimyovi vo
elektrokimyoavi metodla alinma
texnologiyasinin islonmasi

2 moarhald. Miixtalif mohlullarda,
mikroemulsiyali sistemlordo
kimyovi vo elektrokimyavi
metodla alinmis Zn;.,Cd,S;.,Sey
nazik tobogoalarinin optik vo
fotoelektrik xassolorinin tadqiqi
3 marhoals Miixtolif mohlullarda,
mikroemulsiyali sistemlords
kimyavi v elektrokimyavi
metodla alinmis Zn;.«CdySi.,Sey
nanohissaciklorinin alinmasi vo

tadqiqi

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Is 3. Qaz bosalmasi plazmasiin

01.01.2012

31.12.2014




yarimkegiricilorin sathindoki
nanostrukturun vo polimerdoki
nanokompozitlorin
morfologiyasina, optik vo
elektrik xassaloring tosirinin

todqiqi.

1 marhala. Yiiksok omlu GaAs-
qaz araligi-seolit kontaktinin
tutun vo elektret
xarakteristikalarinin todqiqi

2 marhala. GaAs-seolit
kontaktinin tutum vo elektret
xarakteristikalarina qaz araliginin
parametrlorinin tosirinin todqiqi
3 marhala. Seolitin
mosamolorinin elektroaktiv
elementlorlo doldurulma

texnologiyasinin iglonmasi

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Is4. Amorf vo monokristallik
metal tobagoli metal —
yarimkegirici kontaktlarin
emission va elektrofiziki

parametrlorinin tadqiqi

01.01.2012

31.12.2014




Imoarhals  Al-TiW-Pd2Si/n-Si 01.01.2012 | 31.12.2012
diod-larinin volt-tutum
xarakteristikalari-nin analizi vo
Sottki diodu asasinda hazirlanmig
Giinos elementlorinin todqiqi.
2morhals.  Al-TiW-Pd2Si/n-Si 01.01.2013 | 31.12.2013
diod-larinin induktiv xassslorinin
todgigi vo o -metal-Si osasinda
hazirlanmis Giinos elementinin
todqiqi..

3 moarhals. Mono-metal vo Si 01.01.2014 | 31.12.2014
osasinda  hazirlanmis  Giinos
elementinin tadqiqi vo AI-TiW-
Pd2Si/n-Si diodlarinin  is18a

hassasliginin dyronilmasi..

1. Rubrikator {izrs ikisoviyyali kod verilir

2. Maliyyolagdirmo monbalaring gostarilon uygun kod qoyulur (13-dévlat biidco vasaitlori; 31-blidcodonkonar fond; 22-sifaris¢inin
vasaitlori; 04-6z vasaitlori; 05-xarici miigaviloys asasan) (bir mdvzu {i¢iin bir ne¢o maliyys monbayi gostarils bilar)

3. lIsin xarakteri gostarilon uygun kod qoyulur (01-fundamental, 02-totbiqi, 03-innovasiya)

Yarimkegciricilor fizikasi1 sobasinin miidiri F.9. RUSTOMOV

Fizika Problemlori ETIi —nun direktoru S.9. HACIYEV



